Лекція №8

(IV тип). Діаграма стану неізоморфної бінарної системи, у якій компоненти утворюють стійку хімічну сполуку.

[image: image1.png]\fz

/4,}7'5,;;70&0/705

P

<




Мал.8.1. Діаграма стану неізоморфної бінарної системи, у якій компоненти утворюють стійку хімічну сполуку.

Цю діаграму можна розглядати, як дві незалежні діаграми стану двох бінарних систем: А-АхВу; АхВу-В. Точки Та і Тв- температури плавлення сполук А і В. Точка Тс- температура плавлення сполуки складу, що утвориться, m. У області І - усі системи гомогенні; 1 фаза; С=2. У області ІІ -гетерогенні, у рівновазі дві фази: розплав і сполука А; С=1. У області ІІІ,ІV- гетерогенні, у рівновазі 2 фази: розплав (х) і кристали хімічної сполуки АхВу, С=1. У області V - дві фази: розплав і кристали сполуки У; С=1. У області 6 - система гетерогенна, дві фази: кристали А і кристали АхВу; С=1. У області 7 - система гетерогенна, дві фази: кристали В і кристали АхВу; С=1.

Лінії Та-Э1 і Тв-Э2 - кристалізація чистих компонентів; лінія ліквідусу Э1-Тс-Э2 - кристалізація хімічної сполуки, що утворюються.

(V тип). Діаграма стана неізоморфної двохкомпонентної системи, речовини якої утворять хитливу хімічну сполуку.
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Мал.8.2. Діаграма стана неізоморфної двохкомпонентної системи, речовини якої утворять хитливу хімічну сполуку

Область 1 - усі системи гомогенні, одна рідка фаза - розплав; С=2.

Область 2 - гетерогенні, у рівновазі розплав і кристали А ; С=1.

Область 3 - гетерогенні, у рівновазі розплав і кристали хитливого з'єднання АхВу; С=1.

Область 4 - гетерогенні, у рівновазі розплав і кристали У; С=1.

Область 5 - гетерогенні, у рівновазі дві тверди фази: кристали В і кристали АхВу; С=1.

При температурі нижче Т1 з'єднання АхВу стає стійким.

Область 6 - гетерогенні, у рівновазі кристали А і АхВу.

У точці э - три фази: кристали А, АхВу і розплав; С=О.

У точці р - три фази: кристали У, АхВу, що стає стійким при Т1, і розплав; С=О.

Діаграма стана Al2O3-SiO2 ( по Н. А. Торопову і Ф. Я. Галахову ).
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Мал.8.3 Діаграма стану Al2O3-SiO2
Ця діаграма має велике практичне значення для виробництва напівкислих, шамотних, мулітових, мулітне- корундових вогнетривів і технічної кераміки.

